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Telefunken Transistor S673T

Datasheet

S673T

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsehempfangem

Besondere Merkmale:
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm
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Mormgehduse
34 A 3 DIMN 41869
JEDEC TO 202

Kollektor mit metallischer Montageflache verbunden

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung

Kollektor-Emitter-Spenspannung
Fgg = 2.7 kQ

Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom

Gesamiveriustieistung
Tease =25 °C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich
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Gewicht max. 1.8 g

350 v
300 v

5 W

50 mé

100 mA

7 W
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Telefunken Transistor S673T Datasheet
Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Sparrschicht-Umgebung Ripga 78 Kiw
Sperrschicht-Gehduse Ripsc 17.8 KW
Kenngrofien

Tamb = 25 °C, falls nicht andars angegeben
Kollektorrestatrom

Upg = 250 W, Age = 2.7 k{2, lepm 50 na

Upe = 200V, Rge = 2.7 k0, Tj= 150°C Icer 10 wA
Emitterrestsirom

UEB =5Y iEH-U 10 Fli'
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ie= 1 pA, Age = 2.7 kO Uigricer 300 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

Uep =20V, Ic = 25 mA hee 50
Transitfrequenz

Upg=10V_lg = 10 mA fr &0 MHz
Rickwirkungskapazitat

Upcg =30V, lo = 0 mA, f=1MHz Cire 1.8 oF
Kollektor-HF-Séttigungsspannung

lg = 25 mA, 7= 150°C UoEsa ve 20 v
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S673T
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S673T
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